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Sekilde verilen devre icin ag listesi asagidaki gibi hazirlanmistir.

M15144MOSPW=54ulL=1.2u

M2 3214 MOSPW=54ulL=1.2u

M3 3124 MOSPW=54ulL=1.2u

M4 5100MOSN W=1.8u L=1.2u

M5 2533 MOSN W=1.8u L=1.2u

M6 3255 MOSN W=1.8u L=1.2u

vdd 405V

Vin 1 0 pulse(0V 5V 0 Ons Ons 100ns 200ns)
Vin1 2 0 pulse(0V 5V 0 Ons Ons 200ns 400ns)

Belirtilen CMOS yapisinin calisma mantgini girislere uygulayacagimiz degerler ile gosterebiliriz.
Ornegin giristen gelen, A = 0, B = 0 degerleri icin:

1. M1 transistorl iletime gececek ve source ucuna uygulanan “high” degerini cikisa ( drain )
aktaracaktir , bu sirada M4 transistori tikamada olacagindan cikisa etkisi olmayacaktir.

2. Ayni sekilde, A' nin “low"” olmasindan dolayl M3 transistorii de iletime gececektir. Bu sirada,
M1 transistorii cikisina “high” aktardigi ve bu cikista Mé ‘ nin kapisina bagh oldugu icin, B
girisi bu iki transistor tarafindan cikisa aktarilir.

3. M2 ve M5 transistorlerinin kontrolleri B girisine bagh oldugundan ve B su an icin “low”
oldugundan M2 iletime, M5 tikamaya gecer. Bunun sonucunda M2 nin source bacaginda
bulunan A degeri ( ki su an icin low ) cikisa aktarilir.



